
AD162 

Typ tranzystora: tranzystor germanowy 
Firma: PHILIPS 
Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy 
p-n-p w obudowie metalowej, kolektor połą-
czony z obudową 
Zastosowanie: parowany 2-AD162 — stopnie 
wyjściowe push-pull klasy B, komplementarny 
do tranzystora AD161 —symetryczne stopnie 
wyjściowe klasy B o mocy I O W wzmacniaczy 
i odbiorników radiowych 
Typy podobne: GD617 (Tes), AD152, AD155, 
OC30 

Wartości charakterystyczne1' 
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= 0,6 V, -UCE = 32 V, tj = 90°C 
0, - U E B = 10 V 
0, -UEB = 10 V, tj = 90°C 
= 5 mA, - U C E = 10 V 
= 50 mA, -UCE = 1 V 
= 500 mA, - UCE = 1 V 
= 2 A , - U C E = 1 V 

= 1 A, —IB = wartości, dla której 
= 1,1 A przy — UCE = 1 V 
0, - UCB = 32 V, tj = 90°C 
I e = 0, — UCB = 5 V 
= 5 mA, - U C E = 10 V 
= 50 mA, —UCE = 1 V 
= 500 mA, - UCE = 1 V 
= 2 A , - U C E = 1 V 

= 10 mA, - U C E = 2 V 
= 300 mA, - U C E = 2 V 

przy l / c | = 500 mA, \UCE\ 
dla AD161/AD162 

= 1 V 

przy —Ic = 50 mA, - UCE = 1 V 
dla 2—AD162 

przy - I c = 500 mA, -UCE = 1 V 

" tamb = 25°C 
2) — Ube zmniejsza się o okoio 2 mV/°C ze wzrostem temperatury 



AD162 

Wartości graniczne 

— UcBO max 32 V 0 max 905) ° C 
— U CEO max 20 V j max 1006) °C 
— L'cEX max 323) V {stg - 6 5 H - + 9 0 °C 

~ UeBO max 10 V ^thj-a 4,5 °c/w 
'c max 1 A Rthj-c 1,57) °c/w 

' I CM max 3 A Rthj-c 0,58) °c/w 
p * tot max 6"-) W 

3) UBE = 0,6 V 
4) tamb = 63°C 
5> praca ciągła 
6 ) p raca przerywana 
7 ) z p o d k ł a d k ą m i k o w ą 
8> bez podk ładk i 
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Rys. 1-133. Obszary zastosowania tranzystora 
I— dopuszczalny obszar zastosowania, II—• doda tkowy 
obszar zastosowania, gdy t ranzys tor jest zab lokowany, 
III — poza obszarami / i II zab lokowany t ranzys tor 
może być obciążony 4,5 m J przy UBB < 0,6 V i RT = 
= 18 a 
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Rys. 1-132. Charakterystyka napięcia 
przegięcia U C E K 

Rys. 1-134. Charakterystyka wyjściowa 
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Rys. 1-135. Charakterystyka dopuszczalnej 
mocy strat w zależności od temperatury 

otoczenia 
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Rys. 1-136. Zależność prądu zerowego kolek-
tora od temperatury złącza 

Rys. 1-137. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 

Rys. 1-138. Zależność częstotliwości f h n e od 
prądu kolektora 



Rys. 1-139. Charakterystyka sterowania na- Rys. 1-140. Charakterystyka sterowania na-
pięciowego pięciowego 

Rys. 1-141. Charakterystyka sterowania prą- Rys. 1-142. Charakterystyka sterowania prą-
dowego dowego 


